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摘要(译)

一种检测技术领域的免疫胶体金粒子荧光淬灭的测量方法，将被测物的
抗体或抗原连接在微小颗粒或微孔上形成固相载体，加入被测样品，再
加入过量胶体金标记物，样品中的被测物与固定在微颗粒或微孔板上的
抗体或抗原进行免疫反应，形成抗原抗体的固相载体复合物，及未反应
的胶体金标记物，分离复合物与未反应的胶体金标记物，在未反应的胶
体金标记物中加入荧光物质，使得荧光信号淬灭，信号淬灭的程度与体
系中未反应的金标记物的量相关，未反应的胶体金标记物的量与被测物
的量相关，从而对被测物进行定量检测。本发明检测灵敏度高，定量范
围广，方法简单，成本低。
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